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Breve descripcion del trabajo:

La industria automotriz esta experimentando algunas revoluciones tecnologicas y sociales que estan dando forma a la mayor
revolucion en el transporte. Estas fuerzas estan dando lugar a tres tendencias tecnologicas disruptivas: electrificacion,
vehiculos autonomos y movilidad digital. En el marco de estas revoluciones, se espera que la nanotecnologia juegue un
papel importante.

El objetivo a conseguir en este proyecto consiste en trabajar con un simulador basado en un modelo de transporte
electronico para un sistema QLED, es decir, anodo-ETL-QD-HTL-catodo, mediante la simulacion de la caracteristica I-V, la
distribucion de carga y el diagrama de bandas del dispositivo QLED para correlacionar el comportamiento eléctrico del
QOLED diseniado y fabricado. El simulador se basa en el Transfer Hamiltonian Approach.

Propuesta en el marco de la Catedra VALEO-UGR.
UGR: fmgomez@ugr.es
VALEO: juan-jose.santaella@valeo.com

Objetivos planteados:

-Crear interfaz de un simulador existente basado en Transfer Hamiltonian Approach en Matlab.
-Simular curvas J-V, I-V y diagrama de bandas de heteroestructuras QLED especificas.
-Comparar resultados de simulaciones con dispositivos QLED experimentales.

-Proponer parametros fisicos al simulador para mejorar la precision del modelo QLED.

Metodologia:

El alumno seguira los siguientes pasos propuestos (tentativos)

1)Revision bibliogrdfica sobre el tema propuesto

2)Comprender Transfer Hamiltonian Approach y el simulador ya desarrollado en codigo Matlab
3) Diserie la interfaz de usuario especifica en AppDesigner de Matlab
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4) Seleccionar dispositivos QLED especificos e identificar la heteroestructura detras del dispositivo

5) Simular el dispositivo para obtener las curvas J-V e I-V junto con el diagrama de bandas del sistema

6) Correlacionar los resultados con dispositivos experimentales

7) Proponer nuevas funcionalidades para ser aiiadidas al simulador con el objetivo de mejorar la precision del modelado
8) Reportar los resultados obtenidos y definir los proximos pasos
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